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Dalyko anotacija

Stipraus suzadinimo reiskiniai puslaidininkiuose. Didelio tankio eksitony sistemos dinamika.
Bieksitonai. Elektrony ir skyliy plazma. Priverstinis spinduliavimas. Optiniai bistabilumai.
Stipraus suzadinimo reiskiniy puslaidininkiuose tyrimo metodikos.

Puslaidininkiniai lazeriai. Lazeriniy diody stiprinimo ir generavimo spektrai. VienmodZziai
lazeriniai diodai. Vertikalaus rezonatoriaus, pavirSiuje spinduliuojantys lazeriai, optiSkai
kaupinami puslaidininkiniai lazeriai. Puslaidininkiniai optiniai stiprintuvai, S$viesos
moduliatoriai ir perjungikliai. Integrlne optoelektronika.

Puslaidininkinis ap§vietimas. Siuolaikiniai ap§vietimo prietaisai. Zmogaus rega. Fotometrua ir
kolorimetrija. Sviesos generavimas $viesos diode (3viestuke). Sviesos idtriikimas i§ kristalo.
Didelio skais¢io $viestukai. Sviestuky na$umo krytis. Sviesos Saltinis fotoninio kristalo

pagrindu.
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